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内容概要

　　《高等院校理工类规划教材：半导体物理》针对半导体材料与器件的发展趋势，有必要向读者介
绍新型半导体材料相关的知识和基本工作原理，以介绍基本物理概念为主，尽量避免复杂的数学推导
和过分细致的器件细节，并尽可能多地利用量子力学知识分析、解释半导体材料和器件涉及的物理原
理。
本书内容较广，适合于本科生、研究生以及相关研究人员参考。
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